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Enrollment No: _______________________         Exam Seat No:_______________________ 

C.U.SHAH UNIVERSITY 
Winter Examination-2018 

 

Subject Name : Applied Physics 
 

Subject Code :2TE02APH1     Branch: Diploma (All) 

    

Semester : 2         Date : 25/10/2018   Time : 02:30 To 05:30   Marks : 70 

 

Instructions: 

(1) Use of Programmable calculator & any other electronic instrument is prohibited. 
(2) Instructions written on main answer book are strictly to be obeyed. 
(3) Draw neat diagrams and figures (if necessary) at right places. 
(4) Assume suitable data if needed. 

 
Q-1  Attempt the following questions: 

 
(14)  

 a)  The unit of frequency is __________. 

(A) second                                   (B) Hertz        

(C) metre                                     (D) metre-second 

 

 b)  The velocity of sound is maximum in_______. 

(A) Water                                    (B) Air 

(C) Vacuum                                 (D) Metal 

 

 c)  10 nm = _____ m. 

(A) 10
-8

                                        (B) 10
-7

  

(C) 10
-9

                                        (D) 10
-10

 

 

 d)  SI unit of Force is____________. 

(A) Kg/sec                                   (B) Newton 

(C) Dyne                                      (D) None of the above 

 

 e)  1 A
0 

=___________metre 

(A) 10
-10

                                 (B) 10
-14

             

(C) 10
-16

                                 (D) 10
-8

          

 

 f)  In an P-type semiconductor electrons are _________ and holes are ___________. 

(A)   Majority, Majority           (B)Minority, Minority 

(C) Minority, Majority             (D) Majority, Minority 

 

 g)  _______ Waves are not pass threw Space. 

(A) Transverse                             (B) Longitude 

(C)   A & B                                  (D) None of  the above 

 

 h)  A transistor has________________. 

(A) One PN junction                    (B) Two PN Junction 

(C) Three PN Junction                 (D) Four PN Junction 

 

 i)  Who invented nuclear fission? 

(A) Rutherford                             (B) Hans Bethe  

(C) Otto Hahn                              (D) Marie Curie 

 

 j)  The element that has the biggest size in a transistor is_____________. 

(A) Collector                                (B) Emitter 
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(C) Base                                       (D) None of these 

 k)  A transistor is a __________ operated device. 

(A) Current                                  (B) Voltage 

(C) Power                                    (D) None of these 

 

 l)  The algebraic sum of voltages around any closed path in a network is equal to 

____________. 

(A) infinite                                   (B) Zero 

(C) One                                        (D) None of these 

 

 m)  In a nuclear process, quantity conserved is___________. 

(A) Energy only                           (B)Mass Only 

(C) Momentum                            (D) Mass and Energy 

 

 n)  1 Newton =_____ daien. 

(A) 10
5
                                         (B) 10

-5 

(C) 10
7
                                         (D) 10

-7
 

 

Attempt any four questions from Q-2 to Q-8 

 

Q-2  Attempt all questions (14) 

 A Explain Vernier Calipers. 7 

 B Explain  Micrometer Screw Gauge. 7 

Q-3  Attempt all questions (14) 

 A Explain the series and parallel combination of a resistance. 7 

 B Give the statement of Newton’s second law of motion and derive the formula 

F=ma. 
7 

Q-4  Attempt all questions (14) 

 A Write a note on Redwood viscometer. 7 

 B Explain any one method of production of Ultrasonic waves. 7 

Q-5  Attempt all questions (14) 

 A Write a note on Nuclear reactor.  7 

 B Explain I/P and O/P characteristics of NPN semiconductor transistor in details.   

Q-6  Attempt all questions (14) 

 A Explain angle of contact with necessary diagram.  7 

 B Explain factors affecting reverberation time and Accoustics of Building  7 

Q-7  Attempt all questions (14) 

 A Explain Inter Molecular Force of attraction. 4 

 B Write application of Ultrasonic Waves. 3 

 C Give the applications of Nano Technology in Engineering Field. 7 

Q-8  Attempt all questions (14) 

 A Explain the laws of Radioactivity with necessary formula.  7 

 B Explain VI Characteristics of PN Junction Diode. 7 
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 ગુજરાતી 

Q-1  નીચેના પ્રશ્નો ના જવાબ આપો. (14)  

 a)  આવ્રુતત નો એકમ __________છે. 

(A) શેક્ન્ડ                                      (B) હ્ર્ટ્ઝ        

(C) મીટર                                       (D) મીટર - શેક્ન્ડ   

 

 b)  _______માાં ધ્ળતન ની ઝડ્ શૌથી ળધારે ષોય છે. 

(A) ાણી                                      (B) ષળા 

(C) ૂ્યાળકા                               (D) ધાત ુ

 

 c)  10 nm = _____ m 

(A) 10
-8

                                        (B) 10
-7

  

(C) 10
-9

                                        (D) 10
-10

 

 

 d)  SI યુતનટ માાં પોશસ નો એકમ ________છે. 

(A) કકગ્રા/શેક.                                 (B) ્યુટન 

(C) ડાઈન                                      (D) એક ણ નષી. 

 

 e)  1 A
0
 =___________metre 

(A) 10
-10

                                      (B) 10
-14

             

(C) 10
-16

                                      (D) 10
-8

          

 

 f)  P-પ્રકારના અધસળાષક માાં ___________ઈેક્નરોન અને ___________ષો ષોય છે. 

(A) મેજોરીટી, મેજોરીટી                  (B) માઈનોરીટી, માઈનોરીટી 

(C) માઈનોરીટી , મેજોરીટી              (D) મેજોરીટી, માઈનોરીટી 

 

 g)  _______ તરાંગો ુ્યળકા માાંથી શાર થઈ કતા નથી. 

(A) શાંગત                                     (B) ાંફગત 

(C) A અને B                               (D) એકણ નતષ. 

 

 h)  _________રાાંતઝસ્ટર માાં ષોય છે. 

(A) એક PN જાંકન                      (B) ફે PN જાંકન  

(C) ત્રણ PN જાંકન                      (D) ચાર PN જાંકન  

 

 i)  રમાણુ ફપશનની ોધ કોણે કરી ષતી ? 

(A) રુથરપોડસ                                 (B) ષાાંશ ફેથ  

(C) ઓ્ટો ષા્ન                           (D) મેરી ક્નયુફર 

 

 j)  __________ એ રાાંતઝસ્ટરમાાં શૌથી મોટો કદ ધરાળે છે. 

(A) કેકટર                                  (B) એમીટર 

(C) ફેઝ                                      (D) એકણ નતષ. 

 

 k)  રાાંતઝસ્ટર એ __________ શાંચાતત ઉકરણ છે.  

(A) તળધ્યુત પ્રળાષ                         (B) ળોલ્ટેજ 

(C) ાળર                                    (D) એકણ નતષ. 

 

 l)  નેટળકસમાાં કોઈણ ફાંધ ાથની આશાશ ળોલ્ટેજનો શરળાલો ____ ષોય છે. 

(A) અનાંત                                   (B) ુ્ય 

(C) એક                                      (D) એકણ નતષ. 

 

 m)  રમાણુ પ્રફિયામાાં, શાંગ્રતષત જથ્થો _______  છે.  
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 (A) પક્નત ઊર્જસમાાં                         (B) પક્નત  એટતમક જ્થથા માાં  

(C) પક્નત ગતતમાાં                           (D)  ઊર્જસ અને એટતમક જ્થથા માાં  

 n)  1 ્યુટન  =_____ ડાઈન. 

(A) 10
5
                                  (B) 10

-5 

(C) 10
7
                                  (D) 10

-7 

 

Q-2 થી Q-8  પ્રશ્નોમાાંથી કોઈણ 4 પ્રશ્નોના જળાફ આો. 

Q-2  નીચેના પ્રશ્નો ના જળાફ આો. (14) 

 A ળર્નનયર કેતશસ તળે શમર્જળો. 7 

 B માઈિોમીટર સ્િુ ગેજ તળે શમર્જળો. 7 

Q-3  નીચેના પ્રશ્નો ના જળાફ આો. (14) 

 A અળરોધ માટે શે્રણી અને શમાાંતર જોડાણ શમર્જળો. 7 

 B ્યુટન નો ગતત માટે નો ફીજો તનયમ ખો. અને F=ma શુત્ર તારળો. 7 

Q-4  નીચેના પ્રશ્નો ના જળાફ આો. (14) 

 A રેડળુડ તળસ્કોમીટર તળે શમર્જળો. 7 

 B અલ્રાશોતનક તરાંગ ના ઉત્ાદનની કોઈણ એક રીત તળે જણાળો. 7 

Q-5  નીચેના પ્રશ્નો ના જળાફ આો. (14) 

 A ્યુતક્નઅર ફરએક્નટર તળે શમર્જળો. 7 

 B NPN શેતમક્ડક્નટર રાત્ઝસ્ટરની I / P અન ેO / P ાક્ષતણકતાઓ શમર્જળો. 7 

Q-6  નીચેના પ્રશ્નો ના જળાફ આો. (14) 

 A જરૂરી આકૃતત શાથે ‘એંગ ઑપ કો્ટેક્નટ’શમર્જળો. 7 

 B પ્રતતઘોવ શમય અને મકાનો ની ઘ્ળતનક્નતા ને અશર કરતા ફરફલો તળે શમર્જળો. 7 

Q-7  નીચેના પ્રશ્નો ના જળાફ આો. (14) 

 A ઈ્ટર મોેક્નયુર પોશસ ઓપ એરેકન શમર્જળો. 4 

 B અલ્રાશોતનક તરાંગો ના ઊયોગો ખો. 3 

 C એંતજતનયકરગ ક્ષેત્રે નેનો ટેકનોોજી ની ઊયોગીતાઓ  શમર્જળો. 7 

Q-8  નીચેના પ્રશ્નો ના જળાફ આો. (14) 

 A રેફડયો એતક્નટળીટી ના તનયમો શુત્રો શાથે શમર્જળો. 7 

 B PN જાંક્નન ડાયોડ ની VI ાક્ષતણકત્તા દોરી શમર્જળો. 7 

 

 


